Streszczenie 3

STRESZCZENIE

W pracy zostaty przedstawione dwa podstawowe zagadnienia: silniki pradu statego 1

tranzystory IGBT.

Tranzystory IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) zyskuja coraz to wigksza
popularnos¢ w zastosowaniach przemystowych w takich galeziach jak energetyka czy
automatyka. Dzigki swoim wlasciwosciom moga by¢ taczone w tzw. moduly, ktore
umozliwiaja przewodzenie bardzo duzych pradow przez strukturg¢ potprzewodnikowa.
Tranzystory IGBT naleza do grupy nowoczesnych przyrzadéw potprzewodnikowych

mocy, ktore sa stale rozwijane.

Celem pracy magisterskiej bylo wykonanie stanowiska demonstrujacego zastosowanie
oraz wlasciwosci tranzystorow IGBT. Stanowisko to dostosowane jest co do wielkosci 1
sposobu budowy dla laboratorium przyrzadéw polprzewodnikowych mocy w Katedrze
Mikroelektroniki i Technik Informatycznych na Politechnice Lodzkiej. Sktada si¢ ono z
czesci mechanicznej, czyli silnika pradu stalego wraz z przekladnia, oraz elementami
montazowymi 1 czgsci elektronicznej, zawierajacej sterownik mikroprocesorowy wraz z

peryferiami oraz wykonawczy uklad pelnomostkowy tranzystorow IGBT.

Tres¢ pracy zawiera informacje dotyczace klasyfikacji metod sterowania oraz zastosowan
silnikow elektrycznych ze szczegdlnym uwzglednieniem silnikdw pradu stalego jako
obiektow sterowanych przez uklady tranzystorowe, w szczegélno$ci moduly IGBT.

Ponadto opisana zostata budowa, zasada dzialania oraz wlasciwosci tranzystorow IGBT.

Koncowe rozdzialy poswigcone sa projektowi stanowiska oraz analizie otrzymanych

wynikow.

Sterownik silnika pradu stalego jako demonstracyjny uktad aplikacyjny tranzystora IGBT



